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OEM: Valvo Transistor BC141 Datasheet

BC 140-10, -16
BC 141-10, -16

SILIZIUM = NFN = PLANAR = EPITAXIAL = THANSISTOREN

fiir Verstlirker- und Schalteranwendungen,
in Verbindung mit den Transistorem BC 160 und BC 161
als Komplementirpaare flr Gegentaktstufen

Mechanische Daten:

Gehliuse: Metall, JEDEC TO-39,
5 C 3 nach DIN 41 B73

Der Eollektor istr mit dem
Gehliuse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

Kurzdaten: BC_140 BC_141
Eollektor=Sperrspannung cB o = Dax. 80 100 V
Eollektor-Emitter-Sperrspannung UCE p = max. 40 60 v
Eollektorstrom 1. = BAX. 1 A
thutverluntlsl.:t.un;
bei -&u = 26 C Ptnt. = MAX. 0,75 W
bei 8 45 % Py, = max. 3,7 W
Sperrschichttemperatur 8y = max. 175 %
Transit=Frequenz 5
bei Ugp = 10 V, I, = 50 mA t, = 50 MHz
BC 140-10 BC 140-18
BC 141-10 BC 141-16
Gleichstromverstlirkung
bei Upp = 1V, I, = 0,1 mA B = 40 90
bei "CE =11, IC = 100 mA B - 63,4160 100, .,250
bei Upp m 1V, I, = 1A B = 20 a0
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OEM: Valvo Transistor BC141 Datasheet

BC 140-10, -16

BC 141-10, -16
Absolute Grensverte: BC_ 140 DO 141
Eollektor-Sperrspannung bei IE = 0g ucn p = max, 80 100 WV
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei In = 0t UfE o = max. 40 60 vV
Emitter=-Sperrspanoung bei IIE = 0 UEB o = mAx. T TV
| S-SR,
Kollektorstrom: IG = MAX, 1 A
Basisstrom: IB = EAX,. 0,1 A
Gnllltvnrluitlsiltung
bei H'u = 20 O3 Ftnt = mAX, 0,78 W
bei 8. = 45 %c. Pi.¢ = max. 3,7 W
Sperrschichttemperatur: 8; = max. 175 °c
Lagerungstemperatur: &s = min, 1.1 “c
is = mAX: 175 ql:
¥irmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Bopv - 200 E/W
zwischen Sperrschicht und Gehluse: Ry o s k1] KW
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OEM: Valvo

Transistor BC141

Kenpwerte: (bei &, = 25”c, sofern nicht anders angegeben)

Kollektor-Emitter-Restatrom
bei Uop = 40V, U= 0:

bei Ugy = 80 V, Ugp = 01
bei Ugg = 40V, Ugy = 0, 8,

@
bed Ugp = 60 V, Ugp = 0, 8 = 180 °Cs

Kollektor=Emitter-Restspannung

bei IE = 1 A IB = 100 mAs

Basis=Emitter-Spannung
bei UCE =1Y, IC = 1 A

Transit-Frequenz

bei UE!- 10 v, l'l: = 50 mA,

lel 20 MHz:
Eollektorkapazitit
bei Uy o = 10V, Ip =0,

f =1 MAz:

Emitterkapazitit

bed Ugy o = 0,8V, 1

f =1 MHz:

c= o

Schaltzeiten
bei ICI = 100 mA

und IH = -IB-T = 5 mAs

Gleichstromverstirkung

bei UC'E =1V, IE = 0,1 mAs

bei UC[‘. =1V, I': = 100 mA:
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Datasheet

BC 140-10, -16

BC 141-10, -16
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